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ROZDZIELNICE

STS505-1WDP12-NZM4

Pole zasilajgce / odptywowe gorne z wytgcznikiem lub roztgcznikiem do 1250A

Rozdzielnica do nabudowania z C
rozdzielnicami STS505 - STS517 gtebokos¢ ‘
500mm. OE‘ e %

Mozliwa konfiguracja rozdzielnicy. Pole

zasilajgce, pole odptywowe. {
Zaciski zasilajgce (odptywowe)

znajdujg sie w tylnej czesci pola

odptywowego. zaciski przystosowane do

podtgczenia 4 kabli na jedng faze w

systemie bezkoncéwkowym o przekroju do

240mm’. {
Rozdzielnica przystosowana do

tgczenia z torem szynowym 1250-1600A. I

Rozdzielnica moze zosta¢ wyposazona w

wytgczniki kompaktowe typu NZM4,

roztgczniki kompaktowe N4, lub analogiczne

aparaty odpowiadajgce gabarytowo wyzej

wymienionym produkcji EATON.
Rozdzielnica moze by¢

nabudowana na rozdzielnice odptywowe

typu od STS505, do STS517. Rozdzielnica

moze by¢ nabudowana zaréwno z lewej jak

i z prawej strony.
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Dane techniczne

Typ STS505-1WDP12-NZM4

Oznaczenie Wymiar
Szeroko$¢ A 600mm
Wysokos¢ catkowita B 1475mm
Gtebokosé C 500mm
Rozdzielnicy D 625mm
Kolor Blacha ocynk, drzwi RAL7035
Napigcie nominalne Un V 400
Napiecie izolacji Ui V 690
Czestotliwose Hz 50
Prad znamionowy szyn pragdowych In A do 1250
Prad znamionowy aparatu zasilajgcego In A max 1250
Przekroj przewoddw odptywowych mm 4x240mm’
Stopien ochrony IP 20
Klasa izolacji |
Sposo6b zamocowana rozdzielnicy Nabudowa na STS505 - STS517
Zamknigcie 2x Zamek z wktadkg T9
Masa ~84kG
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PRODUCENT ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
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